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AlGaN（铝镓氮）基短波长光电外延材料与装备

摘要 (Abstract) ：

氮化物半导体材料在显示、照明、生命健康等领域有着宽广

的应用前景，其中波长低于300纳米以下的AlGaN基光电材料

是研究的热点之一。AlGaN材料在生长机理、外延装备等方面

都与GaN材料有显著的不同。本报告聚焦短波长光电器件，讨

论其材料特性、装备需求及未来的应用领域。


